






























专利名称(译) 发光二极管和包括其的显示装置

公开(公告)号 US20180375048A1 公开(公告)日 2018-12-27

申请号 US15/864671 申请日 2018-01-08

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM DONG CHAN
KIM WON JONG
MOON JI YOUNG
PARK YEONG RONG
SEO DONG KYU
YEO MYUNG CHUL
LEE JI HYE
CHO YOON HYEUNG

发明人 KIM, DONG CHAN
KIM, WON JONG
MOON, JI YOUNG
PARK, YEONG RONG
SEO, DONG KYU
YEO, MYUNG CHUL
LEE, JI HYE
CHO, YOON HYEUNG

IPC分类号 H01L51/50 H01L51/00 H01L51/52 C09K11/06

CPC分类号 H01L51/506 H01L51/0059 H01L51/5203 C09K11/06 C09K2211/1007 H01L27/3244 H01L51/5004 
H01L51/5064 H01L51/5076 H01L51/508 H01L51/5088 H01L2251/301 H01L2251/552

优先权 1020170078678 2017-06-21 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

发光二极管包括第一电极，第二电极，发光层和空穴传输层。发光层设
置在第一电极和第二电极之间。空穴传输层设置在发光层和第二电极之
间。空穴传输层包括有机材料。在空穴传输层中包含的有机材料中掺杂
过渡金属的碲或碲化合物中的至少一种。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1bcb0df3-83d8-44ef-9a66-1e124d6f753a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064693664/publication/US2018375048A1?q=US2018375048A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180375048%22.PGNR.&OS=DN/20180375048&RS=DN/20180375048

